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	EE-SX493
	光电 IC 输出型微型光电传感器［透过型］

	外形尺寸
	内部回路
	特征
	绝对最大额定值 (Ta = 25)
	*1 环境温度超过 25℃ 时，请参阅温度额定值图。
	*2 焊接时间请控制在 10 秒以内

	电气及光学特性 (Ta = 25)
	*1 迟滞是指用百分比 (%) 表示的两种输出状态转换时 LED 电流的差。
	*2 应答频率测定的是旋转下图圆板时的值。
	*3 应答延迟时间的定义如下图所示。

	额定值・特性曲线




